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A energia solar fotovoltaica é considerada uma alternativa viavel e sustentavel para suprir o
aumento da demanda mundial por energia. Porém, para alavancar o uso da energia solar
fotovoltaica, faz-se necessério reduzir os custos de produgdo dos mdédulos fotovoltaicos. O
silicio metaldrgico melhorado (Si-UMG), obtido por rota metalirgica é considerado uma
alternativa para a producdo de células fotovoltaicas. O objetivo deste trabalho é caracterizar
laminas de silicio metalldrgico melhorado (Si-UMG), purificado por diferentes rotas metallrgicas
utilizando medidas de resistividade e efeito Hall. A medida de resistividade é empregada para
determinar a concentragdo de dopante na amostra. Porém, no Si-UMG tem-se
simultaneamente os dopantes boro (B) e fosforo (P) em alta concentracdo, o que prejudica a
caracterizacdo da amostra por resistividade. Sendo assim, num material compensado
(presenga simultanea de B e P em alta concentracdo) a medida da mobilidade e da densidade
dos portadores minoritarios € recomendada. As amostras foram submetidas a etapas de
ataque quimico, limpeza com solventes e deposicdo de Al para formagdo dos contatos
metalicos. As medidas de efeito Hall foram realizadas utilizando-se uma montagem
experimental. Um programa no Mathematica foi feito para auxiliar na aquisicdo e tratamento

dos dados experimentais.
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